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El invento se refiere a perfeccionamientos
en los extremos o terminales de cables eléctricos y
especialmente en los cables eléctricos aislados con
materias termoplésticas, tales como, por ejemplo, el
polietilenoc. _

Se sabe que el campo eléctrico radial en un

cable estd, en los extremos de dicho cable, deformado

- en el punto en el qQue hay que interrumpir la pantalla

conductora y posee una componente longitudinal impor-
tante. Es por lo tanto indispensable, en dicho punto,
a partir de una cierta tensibén, ensanchar las lineas.
de fuerza del campo eléctrico por un deflector conduge
tor situado sobre el aislante que ha sido reforzado lo
calmente, Dicho deflector conductor estd&, naturalmente,
unido eléctricamente a la pantalla conductora del ca-.
ble.

Actualmente, se realiza dicho deflector de
campo por uno u otro de los procedimientos siguientes:

a. Disponiendo una trompeta metélica llena
de una materia aislante de la misma naturaleza o de na
turaleza diferente de la que entra en la constitucidn
del cable;

b. Procediendo a una metalizacidn, por me-
dio, por ejemplo, de un hilo de plomo con espiras con-

tiguas o de una cinta de plomo, de un refuerzo local del
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s& un deflector de campo notable especlalmente porque el &

citado deflector de campo esta constituido por un moldea
do de una materia semiconductora que recubre parcialmen-
te el refuerzo local del aislante, |

Conforme al presente invento, ia citada mate-
ria semiconductora se obtiene por incorporacidén de mate-
rial conductor en la materia plastica constituyente del -
aislante del cable.

Segun el presente invento, el refuerzo del aisg
lante estd formado por un moldeado de ﬁna materia aislan-
te ventajosamente de la misma naturaleza que el aislante
del cable y directamente en contacto con éste.

Otras’caracteristicasbdel presente inventovapg
recerén en el curso de la descripcidn que sigue, con refe-
rencia al dibujo anejo en el que:

La figura 1 representa esqueméticamente el ex-
tremo de un cable'después de la primera operacidén de moldeo
que permite obtener un refuerzo local del aislante del ca-
bles |

La figura 2 representa el extremo de un cable
después de la segunda operécién de moldeo.

En la figura 1, la referencia 1 designa el con
ducfor de un cable; el aislaﬁte estéd designado por 2; 4 re
presenta la pantalla conductora del cable y 5 la vaina ex-

terior. % designa el refuerzo local del aislante del cable,
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~ Conforme al invento, el citado refuerzo se
obtiene por un moldeo por mnyecciép de materia termo-
pldstica de la misma naturaleza que la que constituye
el aislante 2 del cable, por ejemplo de polietileno,

Las condiciones de moldeo, especialmente
la temperatura y la presidén de inyeocién, son tales
que hay soldadura perfecta del refuerzo sobre el ais-
lante del cable y que el citado refuerzo presenta las
mismas propiedades dieléotricas que las del aislante
del cable,

En la figura 2, las referencias de 1 a 5
inclusive tienen el mismo significado que en la Figu-
ra 1; la referencia 9 designa el deflector de campo.

Conforme al invento, este Ultimo es reali

zado por moldeo en caliente sobre el refuerzo local

Segin el invento la citada materia semi-

‘conductora se obtiene por incorporacién de un material
' " conductor en la materia termopldstice constitutiva del
20

aislante del cable.

A t{tulo ilustretivo en el caso de un cable
aislado con ayude de polietileno, la materia constitu~-
tiva del deflector de campo es ventajosamente polieti=
leno cargado de material conductor, por ejmplo de ne-

gro de carbono,

290107 ' - -
MCM 3 2
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Conforme al presente invento, la materia plég
tica semiconductora constitutiva del deflector es solda
da a la materia que constituye el refuerszo. |

Segun una caracteristica del invento, el de-
flector se pone en contacto con la pantalla conductora
del cable 4, asegurando también la continuidad eléctri

ca de dicha pantalla.

Segln otra caracteristica, el citado deflec

- tor cubre estrechamente la vaina exterior 5 de materia

pléstica del cable, lo que asegura una buena estanquei
dad. ‘

Segln otra caracteristica, el deflector mol
deado lleva en su base huellas 7 con vistas a la fija=-
cidén de collares de aprieto que faciliten la puesta a
tierra del deflector y de la fijacién del extremo del
cable sobre soportes.

Naturalmente, el invento no esté limitado
en absoluto al modo de realizacidén descrito y represen
tado que no se ha dado més que a titulo de ejemplo.

. En particular, se puede, sin salir del mar
co del invento, aportar modificaciones de detalle, cam
bia ciertas disposiciones o reemplazar ciertos medios
por medios equivalentes.,

Especialmente, la colocacién del deflector

se puede efectuar, ya sea por moldeo, ya sea por cual
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quier otro medio tal como, por ejemplo, la proyeccién;~
sobre el refuerzo local aislante, de materia termoplés
tica semiconductora fundida, con ayuda de cualquier

dispositivo apropiado.

REIVINDICACIONES e

Los puntos que como caracteristica de novedad
se presentan para que sean obJjeto de esta solicitud de
Modelo de Utilidad en Espafia, por VEINIE afios, son los

10 que se recogen en las reivindicaciones siguientes:

12,- Jerminal de cable eléctrico aislado con

una materia termopléstica, tal como, por ejemplo, po-

lietileno, que incluye un refuerzo local sobre el que

: viene a aplicarse un deflector de campo, caracterizado

i 15 especialmente porque el deflector de campo esté consti-

- tuido por un moldeado de materia semiconductora que recu
bre parcialmente el refuerzo local del aislante,

22,- Terminal segOn la reivindicacidén 12, ca

racterizado porque la materia semiconductora se obtiene

20 por incorporacidn de material conductor, por ejemplo,
| negro de carbono, a la materia pléstica constitutiva

del aislante del cable,

9-1-73 -7~
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38,~ Terminal segin las reivindicaciones pre-
cedentes, caracterizado porque el refuerzo local del

aislante estd formado por un moldeado de una materia

pléstica, ventajosamente de la misma naturaleza que el
5 aislante del cable y directamente en contacto con el
mismo.

42,- Terminal segln las reivindicaciones pre
cedentes, caracterizado porque el moldeado que constitu
ye el refuerzo del aislante esté& soldado sobre el ais-

10 lante del cable.

58,- Terminal segin las reivindicaciones pre-
cedentes, caracterizado porque la materia pléstica que
constituye el deflector esté soldada sobre el refuerzo
efectuado sobre el aislante del cable.

15 68,- Terminal segin las reivindicaciones pre
cedentes, caracterizado porque el deflector se pone en
contacto con la pantalla conductora del cable.

78,~- Terminal segln las reivindicaciones pre-
cedentes, caracterizado porque el deflector cubre estre

“20 chamente la vaina exterior, por ejemplo de materia plés
| tica, del cable,

82,- Terminal segln las reivindicaciones prece °
dentes, caracterizado porque el deflector lleva en su
base huellas para la fijacidn de collares.

25 g&,~ Terminal segin las reivindicaciones prece

9-1-73 -8 -




187354
dentes, caracterizado porque, segin una forma de realiza
cibén,el deflector se obtiene por moldeo.

102,- Terminal segin las reivindicaciones pre
cedentes, caracterizado porque, segin otra forma de rea-

5 lizacibén, el deflector se obtiene por proyeccidén, sobre
el refuerzo local aislante, de materia termopléstica se
miconductora fundida, con ayuda de cualquier medio apro
piado.

112,- ‘Y'erminal de cable eléctrico aislado.

10 Tal y como se ha descrito en la Memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acbmpaﬁan
¥y para los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de nueve hojas escritas
a mlquina por una sola cara.

2 FEB, 1973

Madrid,

Moy e e ?
GO LiZCuuly
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